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70V37L15PF9 [IDT] 

Dual-Port SRAM, 32KX18, 15ns, CMOS, PQFP100, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-100; 
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	生产厂家：	
	    INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY
      
	描述和应用：	Dual-Port SRAM, 32KX18, 15ns, CMOS, PQFP100, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-100
 静态存储器 内存集成电路
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	型号参数：70V37L15PF9参数
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	是否Rohs认证	不符合
	生命周期	Obsolete
	IHS 制造商	INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC
	零件包装代码	QFP
	包装说明	14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-100
	针数	100
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	3A991.B.2.B
	HTS代码	8542.32.00.41
	风险等级	5.37
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	其他特性	INTERRUPT FLAG
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	长度	14 mm
	内存密度	589824 bit
	内存集成电路类型	DUAL-PORT SRAM
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描述和应用

Dual-Port SRAM, 32KX18, 15ns, CMOS, PQFP100, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-100
 静态存储器 内存集成电路
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